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(57) Abstract: The invention relates to an optical semiconductor device comprising a multiple quantum well structure, in which
well layers and barrier layers consisting of ditferent types of semiconductor layers are stacked alternately on top of one another.
The invention is characterised in that the well layers (6a) have a first composition, based on a nitride semiconductor material with a
first electron energy and the barrier layers (6b) have a second composition based on a nitride semiconductor material with a higher
@ clectron energy in relation to the first electron energy. An active radiative quantum well layer (6¢) is located downstream of said
layers in the epitaxial direction and the essentially non-radiative well layers (6a) positioned upstream, together with the barrier layers

(6b)

form a superlattice for said active quantum well layer.
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(57) Zusammenfassung: Optische Halbleitervorrichtung mit einer Mehrtach-Quantentopf-Struktur. in der Topfschichten und Bar-
riereschichten aus verschiedenen Arten von Halbleiterschichten abwechselnd aufeinander geschichtet sind, wobei Topfschichten
(6a) einer ersten Zusammensetzung auf der Basis eines Nitrid-Halbleitermaterials mit einer ersten Elekironenenergie und Barriere-
schichten (6b) einer zweiten Zusammensetzung eines Nitrid-Halbleitermaterials mit gegeniiber der ersten Elektronenenergie hoheren
Elektronenenergie vorgesehen sind, denen in Aufwachsrichtung gesehen eine strahlungsaktive Quantentoptschicht (6¢) nachgeord-
net ist. fiir dic dic vorgeordneten im Wesentlichen nicht strahlenden Topfschichten (6a) und die Barriereschichten (6b) ein Ubergitter

bilden.
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